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前言

《模拟电子技术项目教程》是为高职院校电气自动化、电子信息、通信、机电一体化、计算机等专业
编写的一本崭新的教材。
电子技术日新月异，新知识、新技术、新工艺不断涌现。
但不论电子技术如何发展，其基本理论与基本技能都是遵循相同认知规律的。
授之以鱼不如授之以渔，教会学生电子技术的基本知识，并培养学生会思考、会学习、会应用，才能
使学生适应电子技术飞速发展的社会要求。
传统的电子技术教材偏重学科体系，理论性过强，这对培养高职类应用型技术人才很不利，往往造成
了教师难教、学生难学的局面。
产生这种现象的原因是多方面的，其中主要有：一是只讲电子元器件电路符号，很少介绍器件实物、
型号选用等实用知识；二是只讲电子电路的原理，很少介绍电路的实际应用与制作，使学生感到学无
所用。
本书力求突破这一瓶颈，主要做了以下两点尝试：首先从项目导向和任务驱动出发，提出学习目标，
并围绕相应实用电子产品的制作展开教学；二是将过于学科化的章节变为项目形式，并将有关章节整
合为一大项目，如将过去的差动放大器、集成运算放大器、负反馈放大器及功率放大器等内容整合为
“集成音频功率放大器的制作”一个项目，这样便于使学生将分散的知识集中起来学习，从而形成知
识链。
根据高职教育培养的是面向生产第一线的高级应用技术型人才的要求，本书在力求保证基础、掌握基
本技能的基础上，注重集成电路以及新器件、新电路的分析与应用，具有以下特点：（1）通过典型
、实用的操作项目以及大量的电路仿真测试和电路实验的形式，使学生初步建立感观认识，然后对操
作结果及出现的问题进行讨论、分析、研究，并得出结论。
（2）有利于学生在操作中学习，渐进式加深理解和巩固知识点，逐步提高自身的电子技术实际应用
能力和计算机设计自动化（EDA）软件的应用技能。
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内容概要

本书从高职教育技能培养的角度出发，以全新的教学理念和教学方式介绍现代电子技术的基本理论和
基本技能，以基础知识为引导，突出介绍电子技术的新发展、新器件、新技术、新工艺，特别注重实
践应用，采用项目导向、任务驱动、工学结合的学习方式，使知识内容更贴近岗位技能的需要。
为增强教学效果和拓展学生技能，在每个项目中配有学习目标、阅读材料、技能实训和项目制作，书
后附有习题解答，在重点和难点之处提出“想一想”关键问题，以启发学生主动思考。
全书内容共分5个操作项目，包括“直流稳压电源的制作、实用助听器的制作、集成音频功率放大器
的制作、调频无线话筒的制作和多用稳压电源的制作”等教学单元，遵循由浅入深、循序渐进的教育
规律，通过亲手制作一些实用电子产品，使学生逐步建立起学习信心和增强成就感。
本书可作为高职高专电气自动化、电子信息、通信、机电一体化、计算机等专业的教材，也可供初学
者自学和电子技术工程技术人员参考使用。
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书籍目录

项目1　直流稳压电源的制作  项目剖析  项目目标  任务1　二极管的认识与选择  任务2　单相整流滤波
电路的分析与应用  任务3　三端式集成稳压器的应用  项目小结  思考与练习项目2　实用助听器的制作 
项目剖析  项目目标  任务1　晶体三极管的认识与选择  任务2　三极管基本放大电路的认识  任务3　多
级放大电路的认识  项目小结  思考与练习项目3　集成音频功率放大器的制作项目4　调频无线话筒的
制作项目5　多用稳压电源的制作附录A　半导体分立器件型号命名方法附录B　常用集成运算放大器
国内外型号对照表参考文献
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章节摘录

插图：（3）杂敏性。
所谓杂敏性就是半导体的导电能力因掺人适量杂质而发生很大的变化。
在半导体硅中，只要掺入亿分之一的硼，电阻率就会下降到原来的几万分之一。
所以，利用这一特性，可以制造出不同性能、不同用途的半导体器件。
而金属导体即使掺入千分之一的杂质，对其电阻率也几乎没有什么影响。
半导体之所以具有上述特性，根本原因在于其特殊的原子结构和导电机理。
半导体材料区别于一般导体的特性有哪些？
2.本征半导体半导体按其是否掺入杂质可分为本征半导体和杂质半导体两类。
常用的半导体材料是单晶硅（Si）和单晶锗（Ge）。
所谓单晶，是指整块晶体中的原子按一定规则整齐地排列着的晶体。
无杂质的纯净单晶半导体称为本征半导体。
（1）本征半导体的原子结构。
原子由原子核和电子构成，原子核由带正电的质子和不带电的中子构成，电子带负电并围绕原子核旋
转。
电子以不同的距离在核外分层排布，距核越远，电子的能量越高，最外层的电子被称为价电子，物质
的化学性质就是由价电子的数目决定的。
目前所用的半导体材料仍然主要是硅和锗，所以在这里只讨论硅和锗的原子结构，图1.3所示是硅和锗
的原子结构简化模型。
硅和锗的外层电子都是4个，它们是四价元素。
随着原子间的相互靠近，价电子相互作用并形成晶体。
晶体的最终结构是四面体，每个原子（硅或锗）周围都有4个临近的（硅或锗）原子，分布在两个原
子间的价电子构成共价键，图1.4所示是硅和锗四面体结构。
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